2. Se determină caracteristica de transfer a circuitului, 
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 ( 5 V; cealaltă intrare a porţii TTL este cuplată la"1" (+5 V). 

	Vi
	0
	0.6
	0.8
	1
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	4
	5

	Vo
	4.1
	4
	3.9
	3.5
	3.2
	2.9
	0.6
	0
	0
	0
	0


[image: image5.wmf]Caracteristica de transfer pt. poarta TTL standard

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Vi[V]

Vo[V]


3. Se trasează caracteristica de intrare 
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	Vi(V)
	0
	1
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	4

	Ii(mA)
	-1
	-0.71
	-0.38
	-0.1
	0.0085
	0.015
	0.016
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4. Se trasează caracteristicile de ieşire.

	Vo(V)
	0
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	Io(mA)
	-0.54
	7.8
	66
	98
	118.8
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La ridicarea caracteristicii de intrare pentru TTL standard se pune în evidenţă dispersia parametrului II(0), pentru care vom considera o valoare medie : II(0) = 0.9 mA .


Curenţii absorbiţi la intrare în stare logică “1” :














Schimbarea pantei caracteristicii de ieşire (intrarea lui T3 în saturaţie) se produce la un curent I01 : 
           









Curentul de scurtcircuit este IOSC=39.12 mA iar blocarea lui T3 se produce pentru tensiunea V02=3.8 V.


Curentul maxim ce se poate obţine prin scoaterea din saturaţie a tranzistorului T4 este :












Curenţii absorbiţi de la sursa de alimentare în cele două stări sunt :




ICCL = 3.2 mA




ICCH = 0.9 mA


În cazul când ambele tranzistoare din etajul de ieşire, T3 şi T4, sunt în conducţie la saturaţie, avem de-a face cu un maxim de curent absorbit de la alimentare :




ICCV = 36.66 mA

	Vi(V)
	0
	0.6
	0.7
	1.3
	1.4
	1.5
	4

	Vo(V)
	3.8
	3.5
	3.4
	2.4
	1.8
	0.1
	0
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Caracteristica de transfer pentru circutul TTL integrat CDB400
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